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RESUMO

O oxido de zinco (ZnO) é um semicondutor proeminente em sistemas fotocataliticos. No
entanto, a rapida recombinag¢do de portadores de carga é uma das principais
desvantagens relatadas para este material’. A dopagem da estrutura do ZnO com
metais de terras raras tem sido explorada como uma alternativa para retardar a
recombinagdo de portadores de carga. Sabe-se que a dopagem promove a formagdo de
niveis de energia adicionais na regido da banda proibida, que servirdo como
armadilhas para capturar cargas fotogeradas e aumentar o tempo que essas espécies
permanecem disponiveis na superficie do semicondutor’. Nesta revisdo, apresentamos
uma busca por artigos que utilizam metais de terras raras na dopagem de ZnO para
remedia¢do ambiental. Além disso, o tipo de sintese, os metais de terras raras usados e
os desafios no desenvolvimento desses materiais foram analisados. Esta revisdo destaca
0s avangos recentes na prepara¢do de fotocatalisadores com alta eficiéncia na
degradagdo de contaminantes. Os resultados obtidos através do estudo mostraram que
a dopagem de ZnO com terras raras sdo um importante agente dopante na estrutura
deste semicondutor, pode suprimir a rapida recombinag¢do de portadores de carga, o
que é uma das principais desvantagens relatadas para o ZnO em sistemas
fotocataliticos.
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ABSTRACT

Zinc oxide (ZnO) is a prominent semiconductor in photocatalytic systems. However,
rapid recombination of charge carriers is one of the main disadvantages reported for
this material '. Doping the ZnO structure with rare earths has been explored as an
alternative to delay the recombination of charge carriers. It is known that doping
promotes the formation of additional energy levels in the band gap region, which will
serve as traps to capture photogenerated charges and increase the time these species
remain available on the surface of the semiconductor °. In this review, we present a
search for articles using rare earth metals in ZnO doping for environmental
remediation. Furthermore, the type of synthesis, the rare earth metals used, and the
challenges in developing these materials were analyzed. This review highlights recent
advances in the preparation of photocatalysts with high efficiency in the degradation of
contaminants. The results obtained through the study showed that doping ZnO with rare



earths, an important doping agent in the structure of this semiconductor, can suppress
the rapid recombination of charge carriers, which is one of the main disadvantages
reported for ZnQO in photocatalytic systems.
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